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Le tensioni indicate nello schema sono state misurate

rispetto alla massa senza segnale in antenna e con

voltmetro a valvola.

v be

b

- Mod. T 501. Apparecchio portatile a transistori. Gamma onde medie da 550 a 1620 ke/s.

Media frequenza a 470 kc/s. Rivelazione con diode al germanio OA70, Alimentazione a 6 volt. Assorbimento senza se-

PHONOLA (S. A. FIMD

gnale 9 mA. Potenza d’uscita 200 milliwatt.



Phonola T 501

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipi: 0A70,

Transistors: n. 5 - tipi: 2N219 - 2N218 -
0C71 - 2/0C72,

Funzioni di valvole: n. 6.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 70 mm.

Antenna: AM incorporata fissa ferrite.

Potenza d'uscita: 0,2 W col 109/ di distor-
sione,

Caratteristiche particolari: Além\§3111321011e. 8 balierie - 2 a secen

Tascabile a transistors, Dimensioni: em 15,2 X 8,2 X 4,

1. 34.500 Peso: kg 0,700.




